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Qualitatsmerkmale und Zertifikate

IEC 61215, IEC 61730, CE-Zertifikat, ISO 9001 und ILB-ISO 14001

Toleranz der Nennleistung (Pwmee) 0+5%; Modul Typ Klassifizierungsbandbreite +2.5W
10 Jahre Produktgarantie

Leistungsgarantie: 5 Jahre 95%; 12 Jahre 90%; 18 Jahre 85% und 25 Jahre 80%

TOV Zertifiziert fOr eine Traglast bis zu 5400Pa

NA210W- NA215W- NA220W- NA225W- NA230W- NA235W- NA240W-

S E PS PS PS PS PS PS PS
Elektrische Eigenschaften 12 (standard Testbedingungen (STC) Strahlungsdichte 1000W/m?2 Modultemperatur 25°C; AM=1,5)

Nennleistung (Puer) 210 W 215 W 220 W 225 W 230 W 235 W 240 W
Lehrlaufspannung (Voc) 36.44V 36.59 V 36.74V 36.90 V 37.05 W 37.20V 37.36 W
Kurzschluss-Strom (Isc) 8.06 A 8.13 A 8.19 A 8.26 A 8.32 A 8.38 A 8.45 A
Nennspannung (Vmep) 27.93V 28.31V 28.70 V 29.09 V 29.48 V 29.87 V 30.25V
Nennstrom (Imer) 7.53 A 7.59 A 7.66 A 773 A 779 A 7.86 A 793 A
Moduleffizienz

(akiive Fliiche) 14.28 % 1472 % 15.07 % 15.41 % 15.75% 16.09 % 16.44 %
Anzahl Dioden 3

Maximal zuldassige 1000 VDC

Systemspannung

Zulassige o o

Modultemperatur ~40°C to +85°C

Lagertemperatur -40°C to +85°C

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (AxBxC) 1650 x 990 x 40 (Toleranz £2mm)

Gewicht 19.5 kg

Kabel @ 4mm? Lange: 1000mm

Stecker RADOX®SOLAR Twist Lock

Anzahl Module pro

Container Mehrfachverpackung 40 feet 616 pcs / 28 pallets
Zelltyp Polykristallin 156 x 156 mm (Eff: 14.50% - 17.25%)

Anzahl Zellen pro

Modul 60 (6x10)

Temperaturkoeffizienten

NOCT 45°C (¥2°C)

Temperaturkoeffizienten 202960 %/K (+/-0,0003 %/K)

Voc (B2) ' : ' )

Temperaturkoeffizienten 0,072 %/K (+/-0,004 %/K)

Isc (a2)

Temperature

Coefficient Puss (y2) -0.4510 %/K (+/-0.002 %/K)

Teillastverhalten

NA-Poly Serie Teillastverhalten'2 NA-Poly Series Teillastverhalten'2
: 1-V als Funktion von Lichteinstrahlung unter STC Bedingungen
Elektrische Spezifikationen bei STC und AM 1.5
1000W/m? 0% ’ 0%
8 — 1000 W/m2
2 -
800W/m 18.80 % ; 18.80°%
600W/m? -39.12 % 6
-39.12 % ——d400W/m2
400W/m? -59.38 % z° - — 00w
€ 4
200W/m? -79.70% £, -59.38 %
2 ~79.70 %
1
0
0O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Voltage [v]
' Die Nennleistung Pypp kann um +3% und alle anderen Angaben um bis zu +10% variieren.
c E 2Die elektrischen Daten sind typische Angaben basierend auf unseren Produktionserfahrungen.

* Der TUV-Test wurde erfolgreich bestanden. Das schriftigyaxapfijiydity elidg\ gp@giﬁq@om
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Impp Klassen Einteilung

Die ILB Helios Impp Klassen Einteilung hilft die Verluste durch Leistungsungleichgewicht im Verbund zu
minimieren (< 2%).

Jedes Module ist, gemdB der ILB Helios Sortierungsmethode, mit einem Imee Klassen Aufkleber versehen.
Das ILB Helios Sortierungsschema besteht aus einer sieben Klassen Einteilung, bei dem der der Impp
Mittelwert (x) und ein fester A lupr benutzt wird um die Ober- und Untergrenzen der einzelnen Klassen zu
generieren

Um das Handling fUr unsere Kunden zu vereinfachen, ist jede Palette/Box mit dem (den)
entsprechenden Imep Aufkleber(n) versehen.

Iw» Klassen Sortierungs Diagramm Iwee Klassen Bandbreite

c[o]E A > |wpp X +0,25A

< Iwpp X +0,25 A © > |wpp X +0,15A

<Iwpp X +0,15 A © > |upp X +0,05A

< Impp X +0,05 A > > Impp X -0,05A

< Impp X -0,05 A < = Ipp X -0,15A

<Iwpp X -0,15 A — > lpp X -0,25A
<IwpX -0,25 A

b

QMmO |

Imee

Niedrige Degradation

Rasle Desgracition von &-Kiasss Modulen im Vargleich zur antie Die Art der Herstellung, die Qualitatskontrollen,
1 die Sorgfalt der Materialauswahl und das
Leistungsgarantie pattentierte Designe fhren zu einem
auBergewdhnlich, qualitative hochwertigem
und langlebigen Modul.

——Worst Case ——Best Case

Echtzeitmessungen im Realbetriebt bestatigen
eine sehr niedrige Degradation Uber die
gesamte Lebenszeit des Moduls.

Degradation in %

Die Grafik zeigt eine Exirapolation der realen

o . 10 5 20 s a0 Degradation Uber die Zeit gesehen im Vergleich
Jahre zu unserer Leistungsgarantie.
IEC . .
( E www.ilb-helios-group.com
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Unsere ILB Helios Module werden auf hdchstem technischem Nivose und nur mit
ausgewdhlten Rohstoffen gefertigt.

ILB Helios benutzt nur qualitétsgeprifte Materialien und die Besten Hersteller um unseren
Kunden die Langlebigkeit und Leistungsfdhigkeit unserer Produkte garantieren zu kénnen.

Kom enten

Produkt

Aluminiumrahmen

Sehr stabiler eloxierter Aluminiumrahmen.

Ausgelegt fir eine mechanische Beanspruchung bis zu 5400 Pa.

Rickseiten Cover (TUV)

V\{iTTerungs— und UV-besténdiges Material mit einer
TUV-Zulassung fur eine Systemspannung von bis zu
1000 VDC.

Lange Lebensdauer.

Ausgesucht nach den ILB Helios internen Spezifikationen, fir einen

Zellen Leistungsstabile Solarzellen mit hoch Effizienz hohen Erfrag (KW/h) und geringer Degradationsrate pro Jahr,

Kable Solarkabel mit einem Leitungsquerschnitt von Spezielles UV- und witterungsbestdndiges Solarkabel namhafter
4mm?2. Hersteller

Anschluss MC4 Kompatioler Anschiuss Spezielle UV- und witterungsbestdndiges Solarstecker namhafter

Hersteller.
Dioden Leistungsstarke Dioden Dioden namhafter Hersteller.
EVA Film Hoher Gel-Anteil (Aushdrtung), keine Blasenbildung | Spezieller EVA Film namhafter Hersteller fUr eine lange Lebensdauer
und hohe Transparenz nach dem Aushdrten. der Module
Frontglass SigerElles S 2Ammm Slcg::;:ifsfsgillargloss i @Jeimeerm Hohe Lichtdurchl@ssigkeit fir eine ausgezeichnete Module Leistung.
Kupferband Kupferband mit geringem Leitungswiederstand. Kupferband namhafter Hersteller.

AnschluBdose (TUV)

IP 65

Anschlussdose namhafter Hersteller.

Silicon

Witterungs- und UV-bestdndiges Material.

Optimale Isolationseigenschaften fUr eine lange Lebensdauer

Recycling Information

Komponenten Abkirzung
(Die Abkirzungen und Namen entsprechen den internationalen/englischen Bezeichnungen )
Glas SiO2 Silicon Dioxide
Zellen c-Si / mc-Si Monocrystalline-/ Multicrystalline Silicon

Ag Silver

Pd Palladium

Ti Titanium

Si Silicon

AL Aluminum
ZZ?;Z?:nnd fir die interne Verbindung cu Copper

Sn/Pb/Ag Tin / Lead / Silver

EVA Film EVA Ethylene-Vinyl Acetate
Ruckseiten Cover PET Polyethylene Terephthalate

PVF Polyvinyl Fluoride
Rahmen AL Aluminum
Silicon ™S Trimethylsilyl

Propyl Propy! (Propyl Ethanoate)

en Ethylenediamine

gzzckrc::;?ﬁ; Kopellund PPO Polyphenylenoxid
TPE/PA Thermoplastic elastomers
Cu (Sn / Pb) Copper (Tin / Lead)

Ve.rguBmasse zur Isolation von elektr. PDMS Polydimethylsioxane
Leitungen

I (€
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Huber+Suhner Anschlussdose

Technische Daten

IEC 61215 2nd ed und IEC 61730 1st ed

GréBe 201 x 141 x 19.7 mm
Nennstrom 14 A

Teststrom* 17.5 A
Nennspannung <35V

Zuldéssige Spannung 1000 V DC
StoBspannung 8kV
Sicherheitsklasse™* IP 67
Uberspannungskategorie M

Schutzklasse Class I
Entflammbarkeit V-0/5V
Flachkabel 3-6 mm
Zuldassige Betriebstemperatur -40°C bis +110°C
Schottky Dioden 3

* Nach [EC61215 Standard
**max 1.0m/30min

Vorteile der Huber+Suhner Anschlussdose

Die Familie der HA-Solaranschlussdosen ist fur Hochleistungsmodule konzipiert. Dank der einzigartigen
Konstruktion ist das Modul vor dem im ,,Reverse Mode auftretendem Temperaturanstieg geschitzt. Die
thermische Trennung zwischen Anschlussdose und Modul gewdhrleistet hohe Leistungseigenschaften
wdhrend der gesamten Lebensdauer des Systems (Patent angemeldet).

e Ausgezeichnetes Leistungsverhalten Uber den gesamten Lebenszyklus der Anschlussdose
e Zuverl@ssige, flache Konstruktion
e Ausgezeichnete WarmeabfUhrung (vom Modul weg)
e Aufbau gemdaB neuen Anforderungen IEC 61215 und 61730
e Fixierung der Kupplungsstecker am Gehduse der Anschlussdose
e  Wartungsfreie Anschlussdose
e Der Name Huber+Suhner ist bekannt fUr hochste Qualitét
e Schottky Dioden
( E www.ilb-helios-group.com
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Abmessungen

NA210W-PS bis NA240W-PS
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